
                                         

ＥＮＥＯＳ国際学会発表支援事業の報告について 

 

    

１．所属、氏名 

工学研究科修士課程 電子工学専攻・2年次   丸山 ゆう      

  
２．参加期間    2023 年 7 月 24 日 から 2023 年 7 月 28 日 

 
 ３．会場（開催国・場所・機関等） 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

４．発表成果（概要） 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
      _____________________________________________________________________________ 
 
      _____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
      _____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
      _____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
      _____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
  

韓国のソウルにある Korea 大学で行われた The Korean Magnetics Society 主催の

“11th International Symposium on Metallic Multilayers (MML 2023)”に参加 

7 月 26 日に“Investigation of gate-tunable Hanle magnetoresistance in Pt films by 

using ionic gating”という題目でポスター発表を実施しました．この発表では，1.7 nm

の Pt 薄膜にイオンゲート法と呼ばれる電圧印加手法を用いることで，Pt 中のハンレ

磁気抵抗効果(HMR)が変調可能であることを示す実験結果について報告しました．こ

の結果は，スピントロニクス分野において重要な役割を果たすスピン軌道相互作用が

ゲート電圧印加によって変調可能であることを示唆しており，変調機構を有する新た

なスピントロニクスデバイスの実現が期待できます．発表時には，HMR 測定の先駆的

な研究を行った Felix 教授をはじめとし，様々な方に興味を持っていただき，貴重な意

見を頂くことができました．最後に，初めての国際学会への参加をご支援いただき，誠

にありがとうございました． （以下に発表で利用したポスターを添付します．） 



                                         

 


